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SI53306-B-GM Details PDF

SI53306-B-GM
Hersteller-Teilenummer: SI53306-B-GM

Hersteller / Marke: Energy Micro (Silicon Labs)

Teil der Beschreibung: IC BUFFER/LEVEL XLATOR 1:4 16QFN

Datenblätter: SI53306-B-GM.pdf

RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand: New original, 2772 pcs Stock Available.

Liefern von: Hong Kong

Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer SI53306-B-GM

Hersteller Energy Micro (Silicon Labs)

Beschreibung IC BUFFER/LEVEL XLATOR 1:4 16QFN

Kategorie
Integrierte Schaltungen (ICs) > Uhr / Timing - Uhr

Puffer, TreiberTeilstatus 2772 pcs Stock

Spannungsversorgung 1.71 V ~ 3.63 V

Art Fanout Buffer (Distribution), Translator

Supplier Device-Gehäuse 16-QFN (3x3)

Serie -

Verhältnis - Eingang: Ausgang 1:4

Verpackung Tube

Verpackung / Gehäuse 16-VFQFN Exposed Pad

Ausgabe CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL

Betriebstemperatur -40°C ~ 85°C

Zahl der Schaltkreise 1

Befestigungsart Surface Mount

Eingang CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL

Frequenz - Max 725MHz

Differenzial - Eingang: Ausgang Yes/Yes
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